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Schmucksteine 

Die Erfindung betrifft Schmucksteine fur Schmucks tiicke . 

Schmucksteine, insbesondere Edelsteine, werden, bevor 
sie im Metallkorper eines Schmucks tiickes gefaBt werden, 
geschliffen oder angeschlif fen, urn das einfallende 
Licht zu ref lektieren , wodurch der Glanz eines Schmuck- 
steines bewirkt wird. Dies setzt jedoch eine Mindest- 
groBe und Reinheit des Schmucks teines voraus. So eignen 
sich etwa zwei Drittel der geschurften Diamanten nicht 
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zur Herstellung von Schmucksteinen durch Schleif en, 
weil sie entweder zu geringe Korperlichkeit bzw. Tiefe 
haben oder sich wegen ihrer Farbe oder ihrer Einschlus- 
se nur industriell (fiir technische Zwecke) verwerten 
lassen • 



Kiinstliche nach dem CVD-Ver f ahren hergestellte Diamant- 
schichten sind entweder zu teuer oder zu diinn, um 
daraus geschliffene Sc hmucks t e i n e , z. B. Brillanten, 
herzustellen . 

Aufgabe der Erf indung ist es nun, auch jenen natiir- 
lichen und kiinstlichen Schmucksteinen, insbesondere 
Diamanten, die nur fiir technische bzw. industrielle 
Zwecke verwendet werden konnen, Eignung fiir den 
Schmuckber eich zu verleihen. 



Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch gelost, 
dafl mindestens eine vorzugsweise glatte Sichtflache 
des Schmucks teines mit einer s truk turier t en und vor- 
zugsweise glanzenden Ma terialschicht , vorzugsweise 
einer Edelmetall- oder Ti tannitridschicht versehen 
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ist. Die Sichtflache kann von der naturgegebenen Ober- 
flache eines Minerales, so wie es erdgeschichtlich 
oder in der Synthese (CVD, PKD) auskristallisiert 
ist, gebildet werden. 



Die nach der Erfindung zweckmaBigerweise mit einem 
li thographischen Verfahren strukturierte Material- 
schicht verleiht dem Schmucks tei n t dessen Korper 
z. B. ein Naturstein, wie ein vo 1 1 stand i g er Rohdiamant, 
eine mit der Lasertechnik von einem Naturstein abge- 
trennte Steinscheibe, eine nach der CVD-Technik auf 
einem Substrat, vorzugsweise Silicium abgeschiedene 
Diaman tschicht oder ein polykristallines Diaman tagg re- 
gat (PKD) sein kann, nicht nur ein attraktives Ausse- 
hen. Die St ruktu r ierung der auf mindestens einer 
ebenen, konkaven und/oder konvexen sowie vorzugsweise 
glatten Flache auf gebrach ten Ma terialschicht kann 
auch den Wunschen des Erwerbers des mit einem erfin- 
dungsgemaB gestalteten Schmucks tein versehenen Schmuck- 
stiickes angepaflt werden, indem z. B„ ein Portrait, 
ein S ternzeichen , Ornament oder dgl. durch die Struktu- 
rierung dargestellt wird. Auf die Ma terialschicht 
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kann noch eine durchsich tige Schu t zschich t , vorzugswei- 
se mit der C VD-Tech n i k t aufgebracht sein, urn Beschadi- 
gungen der Struk turierung zu verhindern. 



Besondere Vorteile bei der Herstellung der erfindungs- 
gemaflen Schmucks teine bietet die CVD-Diaman tsynthese . 
Mit dieser Synthese konnen Diamantf lachen geschaffen 
werden, die weder in der Natur anzutreffen sind noch 
mit anderen Sy n t h ese v e r f ah ren erhalten werden. Wahrend 
Na turdiaman ten mit Sichtf lachen von 100 mm eine Rari- 
tat sind, lassen sich mit Hilfe der CVD-Diaman tsyn these 
Schmucks teine mit Sichtflachen von z. B. 300 mm und 
wesentlich grofier serienmaBig anfertigen, die auch 
aufwendige St ruk tur ierungen der Ma ter ialschich t , wie 
z. B. fur bildtragende Diaman t-Anhanger ermoglichen. 
Wahrend die Na t u rd iaman ten als Kris tal 1-Indi vidien 
gefunden werden, lassen sich CVD-Diaman tschichten 
Uber die Einstellung der Syn theseparame ter reproduzie- 
ren. Dies hat unter anderem den Vorteil, daB auf der 
Basis der CVD-Diaman tsynthese Serienauflagen von 
Schmucks tiicken angefertigt werden konnen. Ein weiterer 
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Vorteil der CVD-Diaman tsy n these ist die Moglichkeit , 
die Farbgebung des den Bild- oder Strukturuntergrund 
bildenden Diamanten iiber die Synthesepararaeter gezielt 
zu variieren. So konnen je nach gewiinschter Steinquali- 
tat fiir die St ruk t urgebung verschiedene Kon trast tons tu- 
fen wie schwarz, braun, grau oder dgl. angesteuert 
werden. 

Ein Ausf iih rungsbe ispiel der Erf indung wird im folgenden 
noch an Hand der Zeichnung, die eine schema t ische 
Sc hn i 1 1 a n s i c h t durch einen Schmucks tein zeigt , erlau- 
tert: 

Das auf die Sichtflache 1 eines Schmucks teines aufzu- 
bringende Bild oder Muster wird mit einem Scanner 
digi talisier t und in einem Computer abgespeichert . 
In einem Bildbearbeitungsprogramm werden die Graustufen 
des gespeicher ten Bildes geloscht, um ein Schwarz- 
WeiB-Bild zu erhalten, von dem eine Fotomaske erstellt 
wird. 



Auf 
auf 



die Sichtflache 1 des 
einem Siliciumsubstrat 



Schmucksteines, z. 
2 abgeschiedene 



B . eine 
Diaman t- 
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schicht 3> die entweder auf dem Substrat 2 verbleibt 
oder durch hohen SP2-Anteil in der Schicht dunkel 
erscheint, wird ein Haf tvermittler 4, z* B. eine Titan- 
oder Chromsch ich t f aufgebracht, urn eine feste Verbin- 
dung der niederzuschlagenden Ma ter ialschich t , z. B. 
p i n p r Gold schicht 5 mit dem Dianian t zu erhalten. 
Die Struktur 6 der Goldschicht 5 t d. h. zum Darstellen 
des Bildes, wird in an sich bekannter Weise dadurch 
erhalten, daO ein Fotolack auf diese Schicht 5 aufge- 
bracht , der Lack ausgebacken und die Fotomaske auf 
den Lack gebracht sowie der Fotolack durch die Maske 
belichtet wird • Nach dem Entfernen der nicht belichte— 
ten Bereiche des Fotolackes erfolgt die St rukturierung 
der Goldschicht 5 durch Plasmaatzen in einem Argon- 
plasma. Auf der strukturier ten Goldschicht 5 ist noch 
eine durchsichtige Schu tzschicht 7 angebracht. 

Die Erfindung ist nicht auf das beschriebene Beispiel 
begrenzt. Sie schlieBt fur den Fachmann gelaufige 
Abwandlungen ein. So ist jeder natiirliche oder kiinst- 
liche Stein als Trager einer strukturier ten Material- 
schicht fur einen erf indungsgemaflen Schmucks tein geeig- 
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net, sofern ein ausreichender Kontrast zwischen Stein 
und Struktur gegeben ist. Es konnen auch mehrere unter- 
schiedliche Ma terialschichten auf einer Sichtflache 
neben- und/oder iibereinander angeordnet sein, wodurch 
bei en tsprechender Strukturierung, insbesondere der 
iibereinander liegenden Ma terialschichten Hologramme 
erhalten werden. Die Schmucksteine nach der Erfindung 
konnen weiter zur Verzierung von Ein r ich t un g s— und/oder 
Gebrauchsgegens tanden wie Uhren, Vasen oder dgl. dienen 
oder sogar das Ziffernblatt von Uhren , vorzugsweise 
Armbanduhren, bilden. 
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Paten tans priiche 



• Schmuckstein, gekennzeichne t durch raindestens eine 
Sichtflache (1) als Trager einer struktur ier ten 
Materialschicht (5). 



2. Schmucks tein nach Anspruch l f dadurch gekennzeich- 
net, daB die Sichtflache (1) glatt ist. 



3. Schmuckstein nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Materialschicht (5) glanzend 
is t . 



4. Schmuckstein nach einem der Ansprliche 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichne t , daB die Materialschicht 
(5) aus Edelmetall besteht. 



5. Schmuckstein nach einem der Anspriiche 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichne t , dafl die Materialschicht 
(5) aus Titannitrid besteht. 



6. Schmuckstein nach einem der vor her gehenden An- 
spriiche, gekennzeichnet durch eine Me tallschicht 
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als Haf t vermi ttler (4) zwischen der Sichtflache 
(1) und der Materialschicht (5). 

7. Schmuckstein nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Ha f t ve r mi 1 1 ler (4) eine Titan- oder 
Chromschicht ist. 

8. Schmuckstein nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichne t , daB sein Korper 
aus einer nach dem CVD-Ver f ahren herges tell ten 
Diaman tschich t -(3) als Trager der Materialschicht 
(5) besteht. 

9. Schmuckstein nach einem der Anspriiche 
dadurch gekennzeichne t , dafl sein Korper 
polykristallinen Diamantaggregat (PKD) 
der Materialschicht (5) besteht. 

10. Schmuckstein nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichne t , daB seine Sicht- 
flache(n) (1) eben, konkav und/oder konvex ist/sind. 



1 bis 7 9 
aus einem 
als Trager 
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11- Schmucks tein nach einem der vorhergehenden An- 

spriiche, dadurch gekennzeichnet , daB auf die Mate- 
rialschicht (5) eine durchsich t ige Schu tzschicht 
(7) aufgebracht ist. 

12. Schniuck stein nach Anspruch 11* dadurch gekennzeich- 
net , daB die Schu tzschicht (7) eine CVD-Schicht 
ist und aus Korund oder Diamant besteht. 

13. Schmucks tein nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB sein Korper 
das Ziffernblatt einer Uhr, insbesondere einer 
Ring-, Armband- oder Schmuckuhr bildet. 



